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Durchschaltverluste
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td ≈ 10ns Vrzögerungszeit (delay time)
tr ≈ 100ns Anstiegszeit (rise time)
ts ≈ 200ns Speicherzeit (storage time)
tf  ≈ 100ns Abfallzeit (fall time)
tein = (td+tr) Einschaltzeit (turn-on time)
taus = ts + tf Ausschaltzeit (turn-off time)
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4.2.2 Schaltvorgang: Gesättigt-> gesperrt
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4.3.2 Folgeschaltung
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